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ANALOG TUMDEVRELER
(1.Y1li¢i Smavi)

Siire 90 dakikadir. Kendi not ve kitaplarimizdan yararlanabilirsiniz. Puanlama: 1 (25), 2 35), 3
(40).

1. Sekil-1’deki gerilim kaynagi devresinde : o
V=5V, Iz; =ImA olarak verilmistir. B¢ >> 1 R, +Vee
dir. Vee=15V.
a- R, ve R, direnclerinin degerini hesaplayiniz. T I
b- Devrenin yiik akimmin ImA’den 10mA 5 —

;

degerine yiikseltilmesi durumunda Vi c¢ikis
geriliminde ne kadar bir degisim (AVy)
gozlenir, bulunuz (Br = 100).

c- Devrenin [;=1mA ve [;=10mA yiik akimlar
icin gosterecegi dinamik ¢ikis direncini
hesaplayiniz (Br = 100).
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2. Sekil-2’de gortlen akim referansi devresinde
a- Baz akimlarinin etkisini ihmal ederek
devrenin ¢ikig akimini veren bagintiy1 yaziniz.
b- T1 ve T2 tranzistorlar1 es tranzistorlardir, bu
tranzistorlarda Ic= 1mA i¢in baz emetor
gerilimi Vgg= 650mV olmaktadir, Bz >> 1 dir. R,
I} =250pA, I, =100pA ve Ve =10V olarak
verildigine gore, R; ve R, direnglerine
verilmesi gereken degerleri belirleyiniz. Vy =
26mV. +Vee
c- TCR = +2000ppm/oC ve 0Vge/dT = -2.5

mV/°C olarak verildigine goére ¢ikis akiminin

sicaklik katsayisi ne olur, hesaplayiniz. Iy J,
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3. Sekil-3’deki devre biiyiik gerilimli band
aralig1 referansi olarak kullanilacaktir.

a-R, direncine n adet seri diyot baglandigim
kabul ederek Vref cikis geriliminin veren

bagintiy1 ¢ikartiniz. le
b- Sicaklik katsaymin sifir olabilmesi i¢in
saglanmasi gereken sart1 bulunuz.

c-l; /I,=5, n=2 olarak verilmistir; c¢ikis /77
gerilimini ve diren¢ oranlarimi bulunuz. SORU3
VBE =650 mV, VT = 26rnV, OVBE/OT =

-2.5mV/°C, 0V1/dT = 0.085 mV/°C dir.
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